Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Verstérker-Endstufen und als
Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfre-
quenz-Gebiet sowie fiir Schalteranwendung
bis 60 V. Zuldssige Umgebungstemperatur
#ta won —25°C bis +-65°C

Standard: TGL 200-8240

Abmessungen: Bouform D 2, TGL 11 811
Masse =~ 12 g

Zuld@issige Héchstwerte

flir #a = 45°C
UcBo = 65V [l = 30A
-UeBo = 20V le = 36A
-Ucer = 60V -l = 06A
bei Reg = 5002 # = 85°C
-Uces = 65V 0 = 65°C
d
Kennwerte fiir da = 25°C -5 grd Wiarmewiderstand Ry = 4 g\;{
. Strom-
Min Typ Max MeBbedingungen verstirkungs-
gruppen
Reststrome
-lceo | 35 pA | 100 A | -Ucs = 6V
-lcev 0,06 mA 1mA| -Uce =30V, . Use =1V
-leBo | 50 uA | 500 uA | -Uce =20V
-lces 0,5 mA 4 mA| -Uce =65V
Ubergangsfrequenz
fr 450 kHz | “Uce = 6V, -lc = 0,1 A
Sattigungsspannung
-UcEsat 025V 06V | -lc=3A, -8B=05A
Basis-Emitter-Spannung
-Use 0,35 V 07V -lc=05A,-UceE=6YV
-Use 0,75 V 14V -lc=20A,-Uce =2V
Gleichstromverstdrkung
B 40 -lc=08A,-Uce=6YV
B 20 35 =lc =20 A,-UceE =2V A
B 29 55 B
B 45 80 C




|  Min Typ Max MeBbedingungen

B-Abfall
Bz2,0 | [le =20 A
i ol 0,5 1 Uce =2V
Bos | Adew OB R o
Pérchenbedingungen
le1 | e dlc = 05 A, -Uce = 6 V
Is2 ' ; -lc =30 A, -Uce =2V
Ugket 1,2 slc =30 A, -Uce =2V
Usez |
Schaltzeiten wurden mit folgender MeB- w08
schaltung ermittelt: 100
Schaltzeiten: 50 =

#

Typ Max IEV

tein 22 us 44 ps
s 5 us 10 us
ti 7 us 14 us

Ubersteuerungsfaktor m = 3

Besiellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe C
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Maximale Verlustleistung als Funktion der 12

; angendher! ideale
Umgebungstemperatur {a.
Montageart und Kiihlflaiche = Parameter. f
Die maximale Verlustleistung ist fir den 3 8
Grenzwert von Rthi = 4 grd/W ermittelt <©
worden. o
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s direkie Montage
— === (solierte Montage
K = Kihiflache

Mittlere Kollektor-Emitter-Spannung als

Funktion des duBeren Basis-Emitter-Wider-
standes fiir a2 = 45°C
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Mittleres Kennlinienfeld fiir fa = 25°C
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Kollektor-Basis-Reststrom als Funktion der 10*
Sperrschichttemperatur flir -Uce = 6 V 1
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der
Sperrschichttemperatur fiir -Uce 6 V

Ausgangskennlinien:
= f (-Uce)
bei -Uce =0...2 V

Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit-
ter-Spannung

-lc = f (-Ugg)

fa = 25°C
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